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Este invento se refiere a una disposiciédn
de circuito para recibir sefiales eléctricas que estd !
provigta de terminales de entrada para la conexibn de
una linea de entrade de aplicacidn de las sefiales, cu~
yos terminales de entrada estén conectados a través de
un circuito de acoplamiento a un circuito resonante en
paralelo que puede ser sintonizado a las frecuencias
de la sefial y que incluye wno o més elementos de disi-
pacién de la energia de la selial, estando dicho circui- f
to resonante en paralelo conectado & travéds de wn cir-
cuito de transformacibén de inversidén de impedancia a
la entrada de un transistor dispuesto en configuracién
de base comin, teniendo tales proporciones el circuito
de acoplamiento entre los terminales de entrada y el
cirecuito resonante, el circuito de transformacién de
inversidn entre el circulto resonante y la entrada del
trengistor y los elementos que disipan la energila de la
gefial, que se obtiene una adaptacidn de energia sustan~
oialmente dptime en los terminales de entrada y una com
pensacidén de ruidos sustancialmente dptima en la entra-
da del transistor,

Tal disposicidn de circuito es conocida
de la Solicitud de Patente Holandesa nim. 6.517.121.
Bsta disposicidn de circuito conocida tiene gran nime-
ro de propiedades ventajosas. Puesto que la linea de
alimentacidén conectada al terminal de entrada ostd adap-
tada a la alimontacidn do oncergfo de wa munoru gusban—
cialmente sélida, la energia de lu seiial aplicady go
utiliza de una manera sustancialmente dptima y se evita

que se produzcan en la linea de alimentacidn rei'lexiones

21.4’-69 - 2 -
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de la sefial que perturban, Se obbtiene una disposicidn

de circuito que tiene wna relacidn de seiial a ruido muy

satisfactoria, debido a la adaptacién o compensacién

sustancialmente Optima del transistor para ruidos. Como
se describe ademds en la antes citada solicitud de Pa-
tente, la llamada capacidad de manipulacidén de seiial de

la disposicién de circuito en ventajosa, y la disposi-

cidn de circuito es ventajosa y tiene una selectividad
satisfactoria,

Un objeto del invento es proporciocnar una
disposicibn de circuito que, a la vez que conservs las
citadas propiedades ventajosas, es adecuada para sinto-
nizacién por medio de un diodo de capacidad variable y
en que la anchura de la banda de paso de la disposiecién

de circuito es sustancialmente constante en todo el

margen de sintonizacidn, y para este fin la disposicién
de circuito de acuerdo con el invento se caracteriza
porque €l circuito resonante puede ser sintonizado ca-
pacitivamente por medio de al menos un diodo de capa-
¢ldad variable, porque tanto el oircuito de acoplamien-
to entre los terminales de entrada y el circuito reso-
nante, como el circuito de transformacibén de inversidén
entre el circuito resonante y la entrada del transistor,
estdn formados principalmente, de manera conocida, por
una inductancia en serie, y porque las pérdidas de sefial,
producidas por los citados elementos que disipan la e-
nergia de la sefial estdn constituidas total o parcial-
mente por las pérdidas naturales del diodo de capacidad
variable,

|
Con objeto de obtener una anchura de banda |
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constante en todo el margen de sintonizacién en uwn cir-
cuito resonante sintonizado capacitivamente, la conducw
tencia total que existe en paralelo a travds del ecircui-.
10 debe ser inveersamente proporcional al cuadrado de
la frecuencia de sintonizacidn. Bn la disposicién de
circuito de acuerdo con el invento se hace uso del he- :
cho conocido de que las inductancias en serie, incorpo-f
radas entre los terminales de entrada y el circuito re-
gsonante y la entrada al transistor, aumentan la resise i
tencia de la linea de alimentacidn y la resistencia de
entrada del transistor, respectivamente, para conductan -
cias que son activas a través del circuito, y que son
inversamente proporcionales al cuadrado de la frecuen-
cia. Ademds, se hace uso del hecho de que también las
pérdidas naturales del diodo de capacidad variable pro-
ducen una conductancia de sustitucién activa a travdés

del circuito resonante que es inversamente proporcio-

nal al cuadrado de 1la frecuencia., Ia conductancia total

a través del circuito resonante tiene por tanto la de-
pendencia correcta de la frecuvencia que se regquiere pa-:
ra una anchura de banda constante en todo el margen de
sintonizacidn; dado que ademds las relaciones entre esas
tres conduetancias son independientes de la frecuencia

de sintonizacibn, cuyas relaciones determinan la adap-
tacién de energia en los terminales de entrada y la a-
daptacidén de ruidos de entrada al transistor, se man-
tienen en todo ese margen de sintonizacidn la adaptacidn
Sptima de cnergfa en los terminales de entruda y la adap-
tacidn Optima de ruido en la entrada al transistor.

A Tin de que el invento pueda ser fécilmenf

21.4.69 -4 -
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te llevado a la prdctica, se describirdn a continuacién

con detalle algunas realizaciones del mismo, & modo de

ejemplos, con referencia a los dibujos esquemdticos que

se acompafien, en los cuales:
La Pigura 1 ilustra el diagrama de circui-

to de principio de una disposicifn de circuito de acuer

do con el invento;
la Pigura 2 ilustra un diagrama de susti-

i
i
i

'
t
i
1

tucién para explicar el funcionamiento de la disposicién}

de circuito de la Figura 1;

La Figura 3 ilustra otra realizacidén per-
feccionada de una disposicidn de circuito de acuerdo
con el invento; y

la Figura 4 ilustra una parte de otra rea-
lizacidén perfeceionada de una disposicién de circuito
de acuerdo con el invento,

En la disposicidn de circuito principal de
la Pigura 1, una linea de alimentacidn asimétrica 1,
por ejemplo, un cable coaxial de alimentacidn, estd co-
nectada a los terminales de entrada 2 y 3 de la dispo-
sicidn de circuito. Bl terminal de entrada 3 estd co-
nectade a masa. ALl uso de una linea de alimentacidn,
por ejemplo, de las llamadas de "conductores gemelos",
situada simétricamente con relacién a masa, debe incor-

porarse un transformador de acoplamiento equilibrador

(simétrico~asimétrico(balun)) entre la linea de alimen-—

tacién y los terminales de entrada, por medio de cuyo

transformador puede ser conectada la linea de alimenta-

cién simétrica a los terminales de entrada situados asi-

métricamente con relacidén a masa,
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Las seilales de la linea de alimentacidn son aplicadas

a través de uana inductancia en serie I, & w cireuito
resonante en paralelo que puede ser sintonizado. Bste
cireuito consiste prineipalmente en una induetancia L

¥ un diodo de capacidad variable Cv. A través de wna
linea 4 se aplica al cdtodo del diodo de capacidad va-
riable una tensidn de corriente continua mediante la ;
cual puede variarse la capacivancia Gv del diodo de ca—%
pacidad varicble y, por consiguiente, la sintonizacidn E
del circuito resonante. Un condensador Go de alto valori
gque estd conectado en serie con el diodo de capacidad
variable, sirve para evitar que la tensidn de corrien-
te continua aplicada a través de la linea 4 pase a ma-

sa., Las pérdidas resistivas producidas por el diodo de

capacidad variable egtdn indicadas en la disposicién
de circuito de principioc de la Figura 1 por una resis- !
tencia Rs operativa en serie con el diodo de capacidad
variable.

Adends, el circuito resonante estd conec-
tado a través de una inductancia en serie L, & la en-
trada de un transistor T dispuesto en conficurecidn de

bage comin, Los elementos de circuito sirven para la

alimentacidn de corriente continua del transistor T y

gse han omitido en el diagrama de circuito de principio |

de la Pigura 1, para mayor simplicidad.

La enftrada del transistor T tiene una con-

'

ductancia G, = l/Ri para las frecuencias de la seiial, en

que Ri representa la roeistencia de entrada del transis-

tor, & fin de que el ruido alladido a la seiial por el

transistor T sea el minimo, el transistor debe estar |

conectado a un circuito cuya conductancia GS tenga un

21.4.69 -6 -
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valor dado Gsopt gue es, en general, considerablemente
inferior a la conductancia de entrada Gi del transis-
tor, Esto significa que para una adaptacidén dSptima paraf

ruido del tremsistor en el terminal de entrada del tran—

gistor (en la seccidn transversal D ilustrada en la Fi~ .
gura 1) debe prevalecer una cierta desadaptacién de i
energia que puede venir indicade por la relacidn de am-

plitud de ondas estaclonarias

i

61 =
Gsopt

Lz solicitud de Patente & que se ha hecho
referencia en el predmbulo muestra que, aungue se use .
un circuito resonante en paralelo gque incluya elementos?
de disipacién de la energla de la sefial, y cuando se .
conecta directamente el transistor al circuito resonan-
te, tanto la adaptacién Sptima de energia en los termi-
nales de entrada 2-3 (la seccidén transversal A de la )
Tigura 1) como la adaptacién Optima de ruidos en la en-
trada del transistor (la seccibn transversal D de la
Pigura 1), solamente pueden obtenerse si la conductan-
cia de fuente Optima del transistor Gsoptbes mayor que
la conductancia de entrada Gi del transistor, Puesto
que en el transistor usual GSOPt es menor que Gi’ debe g
incorporarse un circuito de transformacién de inversién:
de impedancia entre el circuito resonante y la entrada :
al trensistor. Bn la disposicidn de circuito de la Fi-
gura 1, cse circuito estd formado prineipalmente por 1a;
inducatnacia en serie Li’ cuya impedencia es considera=-

blemente mayor para .las frecuenclas de la sefial que la

21-4.69 - 7 -



resistencia de entrada Ri del transistor.
La admitancia en la seccidn transversal C

representada en la Figura 1, vista en la direccidn del

transistor, es:

1

R, = JQI,

Ri + iji

donde & es la frecuencia angular de la seiial y j =Y-1.

PO}

igual a
Ri
el 2 =G, +
w°12 ST :
i i
; Puesto que
o = Ry 1
A ¢W 2,
1 i Li

transistor, se cumple queg:

- 22.4.69

2.2
R + W Li

- Puesto que Oblﬁj>Ri, se tiene que esa admitancia es

i se tiene que para las conductancies Gy ¥ G‘i en las sec—

10 ciones transversales D y C,vistas en la direceidn del




i
i
|
i
|

10

15

Puede verse, de forma correspondiente, que

para las conductancias G y G en las secciones trans-
versales D y C, vistas en la dlrecclén de los termlnales

de entrada 2-3, se cumple en forma aproximada que:

1 G, G’
A . . - Y L 8 .
Befe = TEm Mee0 56 =G ST
8 i

Debido a la transformecidn de inversidn de
la inductanecia Li se consigue asi que, aunque la entra- i
da del transistor debe estar conectada para adaptacidn
Optima de ruidos a una conductancia Gsopt que es menor
que Gi’ la conductancia requeride G; en la seccidén trans
versal C en la direccién de los terminales de entrada
debe ser mayor que Gi. Hientras se mantiene una adapta- %
cibn sustancialmente 6ptima de ruidos en los terminales i
de entrada 2-3, ello puede obtenerse de una memera sen- f
¢illa proveyendo al circuito resonante de uno ¢ més ele-’;
mentos que disipan la energia de la sefial. Puesto que §
se obtiene una adaptacién Sptima de ruidos en la entra~;

da del transistor si

= 0y ¥ dado que L=

esa adaptacidén Sptima de ruidos se obiiene si se logra

que la relacidn

I
i
1
1
1

G\

de las conductancias en la seccidn trans-

G,
i

22,4.69 -9 -
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vergal ¢ sea igual al valor deseado (T&.

La admitancia

1

t
|

Gi + formada por Li

JOL,

+

y Ri en la seccidn transversal ¢ vista en la direccidn

del transistor, se ha representado en el lado de la de-

recha de la seccidn transversal C en el diagrama de sué—i
titucidn de la Pigura 2 mediante la disposicidn en parauz
lelo de la inductancia Li y Ge la conductancia G;. ILa ;
admitancia en la seccidn transversal B en la direccién

1

de los ‘terminales de entrada 2-3 se ha representado en
forma similar mediante la disposicidn en paralelo de una§
inducatneia La ¥y una conductancia G; para las cuales se

tiene que

en que R_ es la resistencia de la linea de alimentacién.
Una fuente de tensidn e, que representa la fuerza clec—
tromotriz de la sefial alimentada por la linea de alimen-—
tacibn, se ha representado en serie con G;.

BL circuito resonante ilustrado entre las

secciones transvergales By C en la Figura 1 se ha re-

®

presentado en el diagrama de sustitucidn de la Pigura 2

wediante la disposicidn en paralelo de una indumctancia

i
|
)
i
|
{
\

22.4..68 -~ 10 -
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Lp, la capacitancia del diodo de capacidad variable Cv
y una conductancia G que es originada por las pérdidas
registivas Rs del diodo de capacidad variable.

A fin de obtener una adaptacidén de enerzia

1
i
|
f
}
!
!

sustancialmente dptima en los terminales de entrada 2~
3, la relacidn o, de ondas estacionarias en la seccifn '

transversal B, para la cual se cumple que i

debe ser al menos aproximadamente igual a 1. BEn la pric-:
tica se logra que Cra sea prefleriblemente no mayor que !
2. Por otra parte, como se ha ilustrado aqui en lo que .
antecede para adaptacidén Sptima de ruidos del transis-—

tor, en la secciln transversal C debe cumplirse que

¢ ¢+ G
= S _ a P
O-i - o’ N o’ *
i i

In la préctica‘d; puede ser igual a, por ejemplo, 9.

De esas dos expresiones para Cfé y cyi pue--j
de deducirse que, para obtener, & un tiempo, adaptacién |
de energia Optima en los terminales de entrada y adapta-é
cidén de ruidos Optima en el transistor, las tres conduc-
tancias G;, GP y Gi representadas en la Figura 2, deben }

estar en relaciones fijas entre ellas, de acuerdo con: ;

2204‘.69 bl 11 -
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. través del circuito resonante ( G
. Ltot representa la inducatncia total del circuito que
 estd formado por la disposicibn en paralelo de La, Lp
10:

. cuencia si Gtot es lInversamente proporcional al cuadra-
. otra parte, las conductancias Ga, Gp y G; deben estar en |

15

- ecuacibn (1) para que se tenga wna adaphecién correcta

|
{
i

1 0; =0y . 1 Qg,+1
0. O3 + 1 O Cri +1

G2
,
Q2
&
il
[}

it

3i, por ejemplo, (ra ly (yi = 9, se tlene gque

a P i
Bs deseable gue la anchura de la banda de
paso de la disposiecién de circuito, en todo el margen
de sintonizacidén sea independiente de la frecuencia de |

. . . . I
sintonizacidn. Para la anchura de banda B, se tiene que:

2 }
Gtotco Ltot |

B = (2)
2

en que Gtot representa la conductancia total que hay a

= Ga + G+ G )y

tot P

¥ Li. De la anterior ecuacién para la anchura de banda

i se deduce que ésta es Unicamente independiente de la fre-

1

' do de la frecuencia de sintonizacidn @). Puesto que, por?

|
|

relaciones fijas entre ellas, como se representa por la

- de energia en los terminales de entrada y una adaptacidn

. de ruidos correcta del transistor, las tres conductanciaé

. 22.4.69 - 12 - §
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! de modo que también esa conductancia depende de la fre-

i

|

G;, GP ¥ G; deben ser inversamente proporcionales al cua.
drado de la frecuencia, Bsta condicibn se satisface de ?
una menera sencilla en la disposicidn de circuito de é
acuerdo con el invento, é

Como ya se ha visto anteriormente, para la .

conductancia Gi se cumple gue

Yy puesto que la resistencia de entrada Ri del transistor:
es sustancialmente independiente de la frecuencia, la
conductancia G; es por tanto inversamente proporcional
al cuadrado de la frecuencia, Bn la disposicién de cir-
cuito de acuerdo con el invento, la indGuctancia en serie
L, sirve por tanto, a un tiempo, para la transformacién i
de inversi6n de impedancia de la resistencia de entrada !
del transistor, ya descrita en lo que antecede, y para ;
obtener la dependencia de la frecuencia de la conductan~i
cla transformada G; que se requiere para una aunchura coné
tante de la banda de paso, i
%

Para la conductancia G; se tiene que

cuencia en la forma que se requiere para una anchura de

| 2304069 - 13 -
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la banda de paso conslbante.

La conductancia GP se debe a las pérdidas
naturales del diodo de capacidad variable Cv’ cuyas pérﬁ'

i
{
i
|
i
i
1

!
didas se han representado medisnte la resistencia Rs en !
i

le Figura 1, La admitancia del diodo de capacidad varia—?
ble con pérdidas es:

. . 2
jw e Jwe_ + (wC )R

JWCV

Puesto

5 2
PR, L+ jwCR 1+ (WeR)

gue W cvRs es & 1 se tiene que la admitancia

del diodo de capacidad variable es igual a Juucv +

2 . . .
(UUCV) R, = Juqu + Gp. El diodo de capacidad va-

riable puede por tanto ser representado, como en la Fi- .

i

i

b

gura 2, mediante la disposicién en paralelo de una capa-f

cltancia Cv vy wa conductancia G¢G_ para la cual se tiene |

G
P

(w Cv)zns. Dado que se biene ademds para la fre-

cuencia w de resonancia que

W 2 = L , de ello ze deduce que
L .C
tot v
Rs
G =
) 2.2
w L t0t
en que Ltot es la inductancia total en serie formada por:

la disposicién en paralelo de Do Iy Iy

23+4.69

Puesto que la resistencia R, de pérdida en
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serie del diodo de capacidad varisble es sustancialmen-

i
te independiente tanio de la frecuencia como de la ben- ?
sidn de sintonizacidn a través del diodo de capacidad §
variable, se tlene que la conductancia en paralelo Gp !
originada por las pérdidas del diodo de capacidad varia-:
ble a travds del ecircuito resonante es, con una aproxi- i
macidén muy satisfactoria, inversamente proporecional al !
cuadrado de la frecuencia de sintonizacién., Puesto que |
tanto las conductancias G; v G; como la conductancia
Gp son inversamente proporcionales al cuadrado de la fre
cuencia, se consigue, por una parte, gue en la disposi-

cién de circuito de acuerdo con el invento la conductan—
cia total operativa a través del circuito resonante de-

penda de la frecuencia en la forma correcta que se re-—

quiere para una anchura de la banda de paso que sea in-

dependiente de la frecuencia en todo el margen de sinto-'

nizacibn, mientras, que, por olra narte, se conservan

i
en todo el morgen de sintonizacidn las relaciones correc+
tas entre las tres conductancias gue vienen dadas por la'

ecuacién (1) y que se requieren para la correcta adapta-

cién de corriente en los terminales de entrada y para laE

correcta adaptacidn de ruido del transistor, .
Sustituyendo en la ecuacidén (1) los valo-

res encontrados para G;, Gy G;, se tiene que:

P
Ra By By __.l';_fl"i-c_a,_:l_._ oyt
szz sziOt NQLE @l T1'6, T, +1

23.4.69 - 15 =
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Cuando G'a vale 1 ¥ G‘i vale 9, se tiene por consiguien
|
te ques :

=i
o
b= ]

En la prdciica la resistoncia R, de la linea de alimen~
tacidn puede ser, por ejewplo, de 75 olmios, la resis- ;
tencia de pérdida del diodo de capacidad variable puede !
ser Ge 1 ohmio y la resistencia de entrada del transis-%
tor pucde ser de 10 olmios, de modo que la anterior ecqé

cibn se transiorma ens

13 : x : 10 = 1 :0,8: 0,2 f
L2 12 Lz ’ ’
a ot i

Bn este caso se ha vigto que I_ : L L, =T,75 : 14
- |
}

tot

6,32. Puesto que I estd constituida por la disposi-

‘ot
cidn en paralelo de La’ Lp y Li' podemos ademds calcu~

J

l

lar que: !
' l

La : Lp s Li =T,75 + 1,4 : 6,32. |

Bl valor de Ltot’ y por tanto de fodas las inductanciasé
La’ Lp ¥ Li viene dado por el margen de sintonizacién as
ser cublerto y por el diodo de capacidad varizble disPO%
nible. Si por ejemplo, la disposicién de circuito estd
disefiada para la banda III de VHF de TV cuya frecuencia§

ndxima es

23+4.69 - 16 -
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W ndx
2N
¥y si la capacitancia minima ¢

fméx =

230 ke/seg.

vain del diodo de capaci-

dad variable con un condensador de sintonizacidén dispues

to posiblemente en paralelo es de 5 pF, el valor de Ltot

se deduce de la expresidn i

L 1
tot = > G 94,4 nH.

w méx “vmin

Para la anchura B de la banda de paso, conz

ayuda de la ecuacidén (2) encontramos que:

. N : '

5 . A G+ G )w Ty _a , R, i By Ltczt
= 25 12T 2\ em

a tot i

Sustituyendo en la anterior expresifn los valores que sei
obtienen de las proporciones a que se ha hecho referen- ]
cia en lo que antecede, se halla pura la anchure B de 1af
banda de paso el valor B = 4,22 Mc/s, Para uso en un re-é
ceptor de televisibn se requiere generalmente una anchu-z
ra de banda de aproximadamente 10 Mc/s.para recibir la 5
seflal de televisién total de la manera correcta. Con las |
proporeiones a que se ha hecho referencia en lo que anteJ
cede, la disposicidén de circuito de acuerdo con el inven-
to tiene por tanto una selectividad demasiado grande paré
recepcifn en la banda IV. El aumento de la anchura de ban
da que es necesario en tales casos puede obtenerse incor-
porando una resistencia de pérdida adicional en la dispo-;

gicidn de circuito. Una condicién necesaria es entonces |

23.4.69 : - 17 - L
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que esa resistencia de pérdida adicional produzca una

conductancia a travéds del circuito resonante en parale-
lo que sea invergamente proporcional al cuadrado de la
frecuencia de sintonizacidén., Por ejemplo, esa resisten-
cia adicional puede ser incorporada en serie con el dio-!
do de capacidad variable Cv, 0 en serie con la induchan-
cia Lp, 0 en serie con la disposicién en paralelo forma-!
de. por Cv ¥y Lp. Las proporciones de los otros elementos

de la disposicidn de circuito deben ser adaptadas, por

i

supuesto, al valor de esa resistencia adicional y a la
forma de su conexidn. 1

Bn la disposicidn de eircuito de prinecipio’
de la Pigura 1 puede ser ventajogoefecituar la transmi-
t

8ibn de la seiial en una o més de las secciones transver-'
sales A, B, C y D por medio de un circuito de trensfor- |

mador gque tenga arrollamientos acoplados magnéticamente.

|
lediente la eleccidn correcta de, por ejemplo, la rela- !
i

cién de transformacibn, pueden obtenerse unas proporcio-

I
nes para los otros elementos del circuito que sean mds g
ventajosas en determinadas circunstancias, La inductan- %

cia de dispersifn de tal circuito de transformacién pue-|
de entonces formar al menos parte de la inductancia en %
serie requerida La 6 L,, micntras que también puede ob- %
tenerse la inductancia en paralelo requerida I mediantef

tal circuito de transformacidén. Bs asi posible, por ejeg‘

i
plo, conectar las inductancias en serie I 6 L;, oel j
diodo de capacidad variable a una toma o derivacién de |

;
la inductancia Lp. !

En la Mgura 3 se ha ilustrado otra reali-!

racién perfeccionada de una disposicién de circuito de

i

!
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acuerdo con el invento. Puesto que con el diodo de capa-
cided variable existente es imposible cubrir todo el magﬁ
gen de VHF de TV, y por tanto la banda I y la banda III,

la disposicidn de circuito representada ineluye circui-

to0s separados para las bandas I y III, como se ha ilus-
trado en la Pigura 1, que estdn conectados entre si en |

paralelo, |
El circuito para sintonizar en la banda 6
|

I inecluye dos inductancias en serie LaI Yy LiI’

de capacidad variable C . y un condensador de hlogueo de’

corriente continua coI’ nientras que en paralelo a tra-

I

vés de CVI y de Co hay incluido un condensador compen~

I

$I°
tonizacidén total hay provista una resistencia de pérdi-

sador de ajuste C En serie con la cepacitancia de sin:

da adicional para aumentar lz anchure de banda, Al deter
minar las proporciones del circuito de banda I aparece
que la inductencia requerida LP (véase la Figura 1) es

¥

muy grande, por lo que puede omitirse, !

Bl circuito pera sintonizar en la banda
ar1r? Yprrr ¥ Lirry?
diodo de capacidad variavle Corr ™ condensador de blo-

ITI incluye las inductancias I

l
i
un !

queo de corriente continua ¢ v un condenzador compen-
) T Del-

oIl
sador de zjuste ctIII' Una resistoncia de pérdida adicio-
nal R sirve para obtener la anchura de banda reaueri-:

III i

1

da al sintonizar en la bhonda IIT. %
Bl 4nodo del diodo de capucidad variable

ch recibe una tensibn de corriente continua a través de

w connutador SI, vy el dnodo Gel diodo de capacidad va-

riable Cv recibe una tensidn de corriente continua a

IIT

través de un conmutador SIIIaooplado al connutador SI'

23.4,69 - 19 - ;
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Cuando se sintoniza en la banda I log conmubadores estdn
en lag posicioncs ilustradas. Bl diodo de capacidad va-
riable ch estd ademds conectado a través de SI al con~

tacto mévil de wn potencidmetro de sintonizacibn 6, de

modo que ese diodo de cepacidad variable recibe la ten—
s8ibén de corriente continua de sintonizacidn reguerida. 3
Simulténeamente, el dnodo del diodo de capacidad varia-
ble CvIII es aplicado a través de SIII a través de una
tensidén de corriente continua positiva de modo que el !
diodo CVIII estd en su direccidn de paso y por tanto es-%
tablece un cortocircuito, de modo que es imposible la
recepcibn en la banda III.

;
!
!
i

Parae recepcidn en la banda III se invier-
ten los conmutadores SI y SIII de modo que el diodo de !

IIT :
continua de sintonizacidn, y el diodo de capacidad varia

capacidad veriable Cv recibe la tensibn de corrieunte

ble CVI recibe la tensibén de corriente continua positi- ?
va, 1o cual impide la recepcidén en la banda I. {
Los dos circuitos que sirven para sintoni-
zar en las bandas I y III tienen caracteristicas de fil-
tros de paso bajo. Para evitar la recepcidén no deseada

de sefinles situadas en bandas de frecuencia mds bajas,

la dispoeicibn de circuito incluye wn filtro 7 de pasa-
cltos conectado a los terminales de entrada 2 y 3, cuyo
filtro da paso tmicauente a las sefiales situadas en la
banda I y en las bandas mds altas, Ademds hay incluido
uwn filtro § de pasa-altos antes de la inductancia en se-
rie LaIII’ cuyo filtro da paso Ymicamente a las sefiales
situadas en la banda III y en las bandas mds altas.

Los dos circuitos de sintonizacién para
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las bandas I y III estdn conectados, a travéds de un con-
densador de acoplo 9, al emisor del btransistor T, Para
el ajuste de corriente continua de ese transistor hay

conectada una resistencia 10 entre el emisor y una ten—

gibén de alimentacidn negativa, una resistencia 11 entre
la base y la tensién de alimentacidn negativa y una re- %
sigtencia 12 conectada entre la base y masa, La base esmg
t4 conectada a potencial de masa para las frecuencias ;
de la sefial por medio de un condensador 13 de valor re— '
lativemente alto. |
La parte de la disposicidén de circuito de
la Figura 3 situada en el lado de la izquierda de LaI ¥y
LaIII puede ser modificada ventajosamente de la manera
que se ha ilustrado en la Figura 4. Un circuito que com-
prende un condensador 14 en serie, una inductancia 15 ex
serie y una inductancia 16 en paralelo esté incluido en -
esa disposicidn de cirecuito entre los terminales de en- .

trada 2-3 y la inductancia La . Andlogemente, un eircui—i

to gue comprende un condensadgr 17 en serie, una induc- i
tancia 18 en serie y una inductancia 19 en paralelo es-
t4 incluido entre los terminales de entrada 2-3 y la in—;
ductancia LaIII' ;

Cuando se fijan correctamente las propor- ;
ciones gque guarden entre si los elementos de circuito, :
el circuito 14-15-16 constituye un filtro de paso alto
que da paso Unicamente a las seiiales situadas en la banni
da I y en las bandas més altas de VI, Ademds, la resis-—'
tencia Ra de la linea de alimentacién es reducida por 2
ese circuito dentro de la banda I de VHPF independiente~ .

mente de la frecuencia, lo que se traduce en gue la fija-
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cibn de las propiedades enbre los otros clementos del

circuito se simplifica, Andlogemente, el circuito 17-10-

19 consbituye wn filtro de pasa-altos que da paso Unicaw

mente a las sefiales sgituadas en la banda IIT y en las

bendas mds altas de VHF, y tambidn reduce la resistencia

de la linea de alimentacidn dentro de la banda III de
Vil independientemente de la frecuencia.

Por tanto, se establecen las proporciones

de los elementos 14 &« 19 de circultbo, por ejemplo, como

gicue:

C 4 GG pr
L15 100 41
Ly 160 MI—I
(','1,7 12 pr
I’J_B 69 “H
ng 24 }A H

dsta solicitud gue corresponde a la pre-

sentadz en Holanda el 9 de Larzo de 1960, con el nlfmero !

60-03411, se acose a los heneficios del articulo 51 del

vicente dstatuto sobre Propiedad Industrial.
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REIVINDICACIONES

Los puntos de invencidn propia y nueva
aque se presentan par: gue sean objeto de esta solicitud
de Patente de Invencién en Bspaiia, por VEINIE ailos, son
los siguientes:

1.~ Unz dispogicién de circuito para reci%
bir seliales eldctricas que estd provista de terminales :
de entrads para la conexidn de una linea de entrada de ;
aplicacidn de la seiial, cuyos terminales de entrada
estén conectados a través de un circuito de acoplamiento
a un circuito resonante en paralelo el cual puede ser
sintonizado a las frecuencias de la gefial y que incluye
uno o més elementos gue disipan la emergia de la seiial, |
estando conectado dicho circuito resonante en paralelo,
a través de un circuito de transformecidn de inversidn
de impedancia, a la entrada de un transistor dispuesto
en configuracién de base comin, teniendo tales propor- |

ciones el circuito de acoplamiento entre los terminales |

de entrada y el circuito resonante, el circuito de trans
formacidén de inversidn entre el circuito resonante y la

entrada del transistor y los elementos que disipan la i
energia de la selial, que se obtiene una adaptacidn de ;
energia sustancialmente Gptima en los terminales de en-
trada y una adaptacidn de ruidos sustancialmente Optima
en la entrada del transistor, caracterizada porque el

circuito resonante puede ser sintonizado capacitivamen- .
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te por medio de al menos un diodo de capacidad variable,
porque tanto el circuito de acoplamiento entre log ter-
minales de entrada y el circuito resonante, como el cir-
cuito de transformacidén de inversidn entrs el circuito

regonante y la entrada del transistor estdn formados

principalmente por una inductanciz en serie, y porque
las pérdidag en la seiial producidas por los citados eleJ
mentos que disipan la enerzia de la sefial estdn consti- }
tuidas, total o parcialmente, por las pérdidas nabturales
del diodo de capacidad variable. é
2.~ Una disposicidn de circuito segin la
reivindicacidn 1, caracterizada porque la disposicidn
de circuito incluye al menos una resistencia de pérdida
adicional, la cual, transiormada z través del circuito
resonante, produce una conductancia que es inversamente
proporeional al cuadrado de la frecuencia. .

3.~ Una disposicidn de circuito para reci-

bir seiiales eléctricas,

Tal y como se ha descrito en la liemoria
que antecede, representado en los dibujos que se acom-
palian y con los fines que se han especificado,

Bsta liemoria consta de veinticuatro hojas

escritas a mdquina por una sola cara.

Vedrid, <9 ABR 199

l}.AO :l
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